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Warstwa fwiattoczula zwlaszcza dla lamp analizujqcych
oraz sposéb jej wytwarzania

Patent trwa od dnia 24 listopada 1960 r.

Przedmiotern wynalazku jest warstwa Swia-
tloczuta o zwiekszonej czuloéci, zawierajaca
procz siarczku antymonu dodatki metali pierw-
~ szej grupy okresowego ukiadu pierwiastkéow,
ktéra moze mieé¢ zastosowanie zwlaszcza do
lamp analizujacych typu widikon, pracujacych
przy zmniejszonym o§wietleniu.

'Badania wykazaty, e dodatek do siamczku
antymonu SbSs w warstwie $wiatloczulej nie-
duzej ilosci jednego z metali pierwszej grupy
okresowego ukladu pierwiastkéw, na przyklad
miedzi, srebra lub zbota lub ich mieszaniny, po-
woduje wzrost oporu skrosnego i zwiekszenie
czutoéci warstwy $wiattoczulej. Optymalne wy-
niki uzyskuje sie przy tym przy zawarto$eci tych

*) Weasciciel patentu oéwiadczyl, ze wspotwor-
cami wynalazku sa Aleksander Fryszman, Bo-
zena Bilinska, Jerzy Urbanski i Ewa Zarzycka.

-

metali wynoszacej wagowo, 0,1—0,5% iloSci
antymonu w . warstwie, uzyskujgc okolo pigcio-
krotny wzrost czulo$ci warstwy. Dzieki temu
lampy analizujace, zaopatrzone w warstwe
Swiatioczuta wedlug wynalaziku, moga pracowaé
przy naswietleniu pieciokrotnie nizszym w sto-
sunku do dotychczas stosowanego.

Wprowadzenie domieszek metali pierwszej
grupy ukladu okresowego do siarczku antymo-
nu przeprowadza sie ze wzgledu na niska tem-
perature topnienia tego zwigzku w sposéb na-
stepujacy. Antymon topi si¢ z odpowiednia do-
mieszka metalu pierwszej grupy ukiadu okre-
sowego w proézni lub w atmosferze gazu oboje-
tnego, a nastepnie otrzymany stop topi sie
ponownie i poddaje reakcji z siarka w prézni
lub w atmosferze gazu obojetnego, otrzymujac
material wyjéciowy do pokrycia ekranu lampy
analizujace;j.



Zastrzezenia patentowe

1. Warstwa $wiatloczuta zwlaszeza dla lamp

axnal-ifzujacych, posiadajgca jako gtowny skia-
dnik siarczek antymonu, znamienna tym, ze

zawiera dodatek jednego z metali pierwszej .

grupy ukladu okresowego pierwiastkéw lub
ich mieszaniny, na przyklad miedzi, srebra

lub ziota.

. Warstwa wedlug zastrz. 1, znamienna tym,
ze zawarto$¢ metali pierwszej grupy ukladu

- okresowego wynosi w niej wagowo od 0,1 do
0,5%0 ilo$ci antymonu.
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3. Sposéb wytwarzania warstwy wedtug zastrz. 1,

znamienny tym, ze antymon topi sie¢
z dodatkiem metali z pierwszej grupy ukladu
ckrescwego w proézni lub atmosferze gazu
obojetnego, a nastepnie otrzymany stop po-
nownie si¢ topi i poddaje reakcji z siarkg w

‘ prézni lub w atmosferze gazu obojgtnego.
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